
HODANKAI第32回結晶成長討論会
主　　催　日本結晶成長学会
開催期間　2007年11月3日(土）13:00～４日(日)16:00
開催場所　ホテルシャトレーゼキングダム
　　　　　（札幌市北区東茨戸132番地)

切り取ってお持ちください
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結晶成長研究の未来像を探る

                  話題提供者と講演題目(仮題)
島田敏宏 (東大院理) 有機薄膜結晶成長の課題と展望;
宇田　聡(東北大金研)いくつかの方法により融液-結晶間のエネルギー
　　　　　　　　　　　関係を操作した結晶成長
日比野浩樹（NTT物性科学基礎研）LEEMでみるSi結晶表面の動的過程
福井孝志 (北大院情報) 化合物半導体ナノワイヤ、ナノチューブの成長
鎌田　圭（古河機械金属）Pr:LuAG新規シンチレータ結晶の開発

参　加　費　：一般15,000円、学生10,000円
　　　　　　　　　(宿泊、3食、プール使用料込）
参加申込締切：2007年10月1日(金）
参加申込先　：日本結晶成長学会事務局
　　　　　　　　nccg-37@words-smile.com

詳細は学会ホームページをご覧ください
http://wwwsoc.nii.ac.jp/jacg/ 

切り取ってお持ちください


